
Induktivität    Ln = wdg & 0, 2 + &D & ln & ( &D
d − 1, 07)

XLC = 2 & & Fm & Ln & 0, 001

Kapazität C = 0, 885149 &Dz & A
Ps

Kapazität (fest) Cfest = Cfest − (CRahmen +Cwdg +Cvarmin)

Kapazität (variabel) CFu −CFo = Cvarmin =
5,5&Cpvar
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Kapazität (obere/ untere Frequenz) C Fo
Fu
= 25330

fo2+Ln

Kapazität (Rahmen) CRahmen = &D & 2, 69 &wdg

Kapazität (wdg) CCap =
&Dz&0,885149
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Güte Q = 50 & Cm
Ln

Strahlungswiderstand RS = 197 &wdg2 & &D
300
Fm
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Hochfrequenzwiderstand RHF =
4&wdg&D

d2&K

Verlustwiderstand RVerl =
0,0028& &D&wdg

&D& 90
Fm

Leistung P = (Rs&Dz&800)2

2& &Fm&Ln&Q

Spannung (Volt) UC = nS & XL &QS

Imax  (Ampere) I = W
Rs+Rv

Bandbreite B = Fm
Q

Wirkungsgrad     = 100
1+ Rv

Rs
= Rs

Rs+RHF+RVerl

KreisringFläche A = & (d + s) & s
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